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Cechy rodzin pamieci - podsumowanie

Rodzaj Zalety Wady
pamigci
mgka S o duzel .h(bele egzgmplarzy, duzc? I brak mozliwosci modyfikacji zawartosci, wysoki koszt opra-
ROM pojemnoéci, zachowuje informacje po odtaczeniu zasilania, . o ) . ..
p » . cowania pamigci o nowej zawarto$ci informacji
maly pobér mocy, proste uktady aplikacyjne
tatwos¢ wprowadzania informacji przez uzytkownika, duza |bardzo ograniczone mozliwosci modyfikacji wprowadzone;j
PROM szybkos$¢, zachowuje informacje po odtaczeniu zasilania, informacji, duzy pobdr mocy, raczej mate pojemnosci, wy-
proste uktady aplikacyjne soka cena
tatwos¢ wielokrotnego wprowadzania informacji, S o
e i = " mozliwos¢ przypadkowego kasowania Swiatlem rozproszo-
mozliwo$¢ kasowania informacji, maty pobér mocy, ; e o w e i
EPROM . N : . nym, konieczno§é kasowania i wprowadzania informacji za
umiarkowana cena, zachowuje informacje po odtaczeniu " . . . ,
2 . : o 5 . pomoca specjalnych urzadzen, ograniczona liczba kasowarn
zasilania, duze pojemnosci, proste uktady aplikacyjne
mozliwo$¢ wprowadzania i modyfikacji informacji w ukta- o : — i
. 5 : 5 : wysoka cena, do$¢ dtugi czas zapisu informacji,
EEPROM dzie aplikacyjnym, maty pobér mocy, zachowuje . . g - : ; i
. . . o |ograniczona liczba zmian informacji, Srednie pojemnosci
informacje po odiaczeniu zasilania
SRAM bardzo latwe i szybkie zapisywanie informacji, duze szyb- |dla zachowania informacji wymaga ciaglego zasilania,
kosci, proste uktady aplikacyjne, do§¢ duze pojemnosci raczej wysoka cena ; ‘
. . . _ e s dla zachowania informacji wymaga ciaglego zasilania i
DRAM bar.dzo 1'a twe 1’sz'ybk1e ZApISy weALtle: IionmAg); niskie:cony. okresowego od$wiezania, skomplikowane uklady
duze pojemnosci : X
aplikacyjne
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Cykl odczytu ROM / SRAM
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Cykl zapisu SRAM
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Cykl odczytu DRAM
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Cykl zapisu DRAM
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Odswiezanie DRAM (1)

- potrzebne - bo tadunek sie w kondensatorze traci z czasem
- jakby cata pamiec uzywac - nie bytoby sprawy!

- jesli nie uzywamy to odczyt i zapis w to samo miejsce

- zdazyc przed czasem krytycznym

- moze niebezpiecznie ,,dociazyc” procesor

- tryb skupiony - ,,trojpolowka”

- tryb automatyczny - samo sie zrobi!

- mechanizmy wybiorcze
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Odswiezanie DRAM (2)

- tylko sygnatem RAS - RAS only refresh
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Odswiezanie DRAM (3)

- CAS przed RAS - CAS before RAS
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DRAM - specjalne tryby pracy
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